[image: 电子发烧友][image: 电子发烧友]	首页
	技术	可编程逻辑
	MEMS/传感技术
	嵌入式技术
	模拟技术
	控制/MCU
	处理器/DSP
	存储技术
	EMC/EMI设计

	电源/新能源
	测量仪表
	制造/封装
	RF/无线
	接口/总线/驱动
	EDA/IC设计
	光电显示
	连接器
	PCB设计

	LEDs
	汽车电子
	医疗电子
	人工智能
	可穿戴设备
	军用/航空电子
	工业控制
	触控感测
	智能电网

	音视频及家电
	通信网络
	机器人
	vr|ar|虚拟现实
	安全设备/系统
	移动通信
	便携设备
	物联网
	区块链

	HarmonyOS
	RISC-V MCU
	光伏
	ChatGPT
	IGBT
	充电桩
	氮化镓
	BLDC
	逆变器
	5G
	电机控制



	资源	技术文库
	新品速递
	电路图
	元器件知识
	电子百科
	最新技术文章



	下载	在线工具
	常用软件
	电子书
	datasheet



	专栏	电子说
	专栏



	社区	论坛
	问答
	小组
	社区之星
	试用中心
	HarmonyOS技术社区
	RT-Thread生态平台



	活动	设计大赛
	硬创大赛
	社区活动
	线下会议
	在线研讨会
	小测验



	学院	直播
	课程



	视频
	企业号
	华秋智造	[image: ]
华秋PCB
高可靠多层板制造商


	[image: ]
华秋SMT
高可靠一站式PCBA智造商


	[image: ]
华秋商城
自营现货电子元器件商城


	[image: ]
PCB Layout
高多层、高密度产品设计


	[image: ]
钢网制造
专注高品质钢网制造


	[image: ]
BOM配单
专业的一站式采购解决方案


	[image: ]
华秋DFM
一键分析设计隐患


	[image: ]
华秋认证
认证检测无可置疑





		工具
	PCB在线检查
	datasheet查询
	选型替代查询
	免费样品申请
	免费评测试用
	工程师专区

	技术子站





搜索

搜索历史
清空
	


搜索热词




	



0登录
[image: ][image: ]


	0
关注
	0
粉丝
	0
动态

	个人中心
	内容管理
	积分兑换当前积分：

	修改资料
	退出登录



登录后你可以
	下载海量资料
	学习在线课程
	观看技术视频
	写文章/发帖/加入社区

登录


创作中心发布
	发文章

	发资料

	发帖

	提问

	发视频


	创作活动






[image: 下载中心]	推荐
	分类
	资料
	软件
	工具
	排行榜
	DataSheet


搜索





[image: 电子元件查询网]

查Datasheet、查价格、查替代料
搜索
一键BOM配单
	热搜：




[image: APT30D30B]
APT30D30B
	厂商：ADPOW

	封装：

	描述：  APT30D30B - ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE - Advanced Power Technology


数据手册：
下载APT30D30B.pdf
立即购买




	数据手册
	价格&库存


APT30D30B 数据手册


®

300V 30A APT30D30B APT30D30BG*
*G Denotes RoHS Compliant, Pb Free Terminal Finish.

ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE
TO

PRODUCT APPLICATIONS
• Anti-Parallel Diode -Switchmode Power Supply -Inverters • Free Wheeling Diode -Motor Controllers -Converters -Inverters • Snubber Diode • PFC

PRODUCT FEATURES
• Ultrafast Recovery Times • Soft Recovery Characteristics • Popular TO-247 Package • Low Forward Voltage • Low Leakage Current

PRODUCT BENEFITS
• Low Losses • Low Noise Switching • Cooler Operation • Higher Reliability Systems • Increased System Power Density
1 2
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1 - Cathode 2 - Anode Back of Case - Cathode

MAXIMUM RATINGS
Symbol VR VRRM VRWM IF(AV) IF(AV) IFSM TJ,TSTG TL Characteristic / Test Conditions Maximum D.C. Reverse Voltage Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage Maximum Working Peak Reverse Voltage

All Ratings: TC = 25°C unless otherwise speciﬁed.
APT30D30B(G) UNIT

300

Volts

Maximum Average Forward Current (TC = 144°C, Duty Cycle = 0.5) RMS Forward Current (Square wave, 50% duty) Non-Repetitive Forward Surge Current (TJ = 45°C, 8.3ms) Operating and StorageTemperature Range Lead Temperature for 10 Sec.

30 79 320 -55 to 175 300
°C Amps

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Symbol Characteristic / Test Conditions IF = 30A VF Forward Voltage IF = 60A IF = 30A, TJ = 125°C IRM CT Maximum Reverse Leakage Current Junction Capacitance, VR = 200V
APT Website - http://www.advancedpower.com

MIN

TYP

MAX

UNIT

1.2 1.5 1.0

1.4
Volts

VR = VR Rated VR = VR Rated, TJ = 125°C

250 500 80

053-3002 Rev D

pF

6-2005

µA

DYNAMIC CHARACTERISTICS
Symbol trr trr Qrr IRRM trr Qrr IRRM trr Qrr IRRM Characteristic Reverse Recovery Time Reverse Recovery Time Reverse Recovery Charge Maximum Reverse Recovery Current Reverse Recovery Time Reverse Recovery Charge Maximum Reverse Recovery Current Reverse Recovery Time Reverse Recovery Charge Maximum Reverse Recovery Current IF = 30A, diF/dt = -800A/µs VR = 200V, TC = 125°C IF = 30A, diF/dt = -200A/µs VR = 200V, TC = 125°C IF = 30A, diF/dt = -200A/µs VR = 200V, TC = 25°C Test Conditions IF = 1A, diF/dt = -100A/µs, VR = 30V, TJ = 25°C MIN TYP

APT30D30B(G)
MAX UNIT ns nC

20 25 28 2 55 150 5 33 300 16 -

-

Amps ns nC Amps ns nC Amps

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
Symbol RθJC RθJA WT Characteristic / Test Conditions Junction-to-Case Thermal Resistance Junction-to-Ambient Thermal Resistance Package Weight MIN TYP MAX UNIT °C/W oz g

.67 40 0.22 5.9 10 1.1

lb•in N•m

Torque

Maximum Mounting Torque

APT Reserves the right to change, without notice, the speciﬁcations and information contained herein. 0.70 Z JC, THERMAL IMPEDANCE (°C/W) θ 0.60 0.50 0.40 0.5 0.30 0.20 0.10 0 10 0.3 0.1 0.05
-5

0.9

0.7

Note:

PDM

t1 t2

SINGLE PULSE 10
-4

Duty Factor D = 1/t2 Peak TJ = PDM x ZθJC + TC

t

10-3 10-2 10-1 1.0 RECTANGULAR PULSE DURATION (seconds) FIGURE 1a. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

RC MODEL Junction temp (°C)

6-2005

0.289 °C/W Power (watts) 0.381 °C/W Case temperature (°C)

0.00448 J/°C

053-3002 Rev D

0.120 J/°C

FIGURE 1b, TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

TYPICAL PERFORMANCE CURVES
100
trr, REVERSE RECOVERY TIME (ns)
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APT30D30B(G)
T = 125°C J V = 200V
R

IF, FORWARD CURRENT (A)

80

15A

60
TJ = 150°C

40
TJ = 125°C

TJ = 25°C

20
TJ = -55°C 0.5 1 1.5 2 VF, ANODE-TO-CATHODE VOLTAGE (V) Figure 2. Forward Current vs. Forward Voltage
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0 200 400 600 800 1000 -diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE(A/µs) Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change IRRM, REVERSE RECOVERY CURRENT (A)

350
Qrr, REVERSE RECOVERY CHARGE (nC)
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R
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0 200 400 600 800 1000 -diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE (A/µs) Figure 4. Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change

0 200 400 600 800 1000 -diF /dt, CURRENT RATE OF CHANGE (A/µs) Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change 90
Duty cycle = 0.5 T = 175°C
J

1.4
Kf, DYNAMIC PARAMETERS (Normalized to 800A/µs)
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CJ, JUNCTION CAPACITANCE (pF)

75 100 125 150 175 Case Temperature (°C) Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. CaseTemperature
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Vr +18V 0V D.U.T. 30µH diF /dt Adjust
APT30M75B2LL

APT30D30B(G)

trr/Qrr Waveform

PEARSON 2878 CURRENT TRANSFORMER
Figure 9. Diode Test Circuit

1 2 3 4

IF - Forward Conduction Current diF /dt - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing. IRRM - Maximum Reverse Recovery Current. Zero

1

4

5 3 2

trr - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through IRRM and 0.25 IRRM passes through zero. Qrr - Area Under the Curve Defined by IRRM and trr.

0.25 IRRM

5

Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

TO-247 Package Outline
e1 SAC: Tin, Silver, Copper
4.69 (.185) 5.31 (.209) 1.49 (.059) 2.49 (.098) 6.15 (.242) BSC 15.49 (.610) 16.26 (.640) 5.38 (.212) 6.20 (.244)

Cathode

20.80 (.819) 21.46 (.845) 3.50 (.138) 3.81 (.150)

4.50 (.177) Max. 0.40 (.016) 0.79 (.031) 1.65 (.065) 2.13 (.084) 1.01 (.040) 1.40 (.055)

6-2005

19.81 (.780) 20.32 (.800)

053-3002 Rev D

Anode
2.21 (.087) 2.59 (.102)

Cathode
10.90 (.430) BSC

Dimensions in Millimeters and (Inches)
APT’s products are covered by one or more of U.S.patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.


下载 PDF



APT30D30B 价格&库存
-> 查询更多价格&库存

很抱歉，暂时无法提供与“APT30D30B”相匹配的价格&库存，您可以联系我们找货
免费人工找货




推荐型号
	APT2X30D30J(ACTEL)
	APT30M30JLL(ADPOW)
	APT30M30B2FLL(ADPOW)
	APT30D30BCTG(ACTEL)
	APT30M30LLL(ADPOW)
	APT30M30JLL(ACTEL)
	APT30M30B2LL(ADPOW)
	APT30D30B_05(ADPOW)



相关技术文章
	金羚牌APT20-3-1 APT25-4-1 APT30-5
	格力KYTA-30A KYTB-30A KYSI-30A K
	华为P30Pro和P30的区别
	SLN30P03T 美浦森 P沟道-30V -30A DFN3*3-8 MOS管
	SLN30P03T 美浦森 -30V -30A DFN3*3-8 P沟道MOS管






	华秋（原“华强聚丰”）：
	电子发烧友
	华秋开发
	华秋电路(原"华强PCB")
	华秋商城(原"华强芯城")
	华秋智造

	My ElecFans
	 APP 
	网站地图


	设计技术
	可编程逻辑
	电源/新能源
	MEMS/传感技术
	测量仪表
	嵌入式技术
	制造/封装
	模拟技术
	RF/无线
	接口/总线/驱动
	处理器/DSP
	EDA/IC设计
	存储技术
	光电显示
	EMC/EMI设计
	连接器

	行业应用
	LEDs 
	汽车电子
	音视频及家电
	通信网络
	医疗电子
	人工智能
	虚拟现实
	可穿戴设备
	机器人
	安全设备/系统
	军用/航空电子
	移动通信
	工业控制
	便携设备
	触控感测
	物联网
	智能电网
	区块链
	新科技

	特色内容
	专栏推荐
	学院
	设计资源
	设计技术
	电子百科
	电子视频
	元器件知识
	工具箱
	VIP会员

	社区
	小组
	论坛
	问答
	评测试用
	企业服务
	产品
	资料
	文章
	方案
	企业

	供应链服务
	硬件开发
	华秋电路
	华秋商城
	华秋智造
	nextPCB
	BOM配单
	媒体服务
	网站广告
	在线研讨会
	活动策划
	新闻发布
	新品发布
	小测验
	设计大赛

	华秋
	关于我们
	投资关系
	新闻动态
	加入我们
	联系我们
	侵权投诉
	社交网络
	微博
	移动端
	发烧友APP
	硬声APP
	WAP

	联系我们
	广告合作
	王婉珠：wangwanzhu@elecfans.com
	内容合作
	黄晶晶：huangjingjing@elecfans.com
	内容合作（海外）
	张迎辉：mikezhang@elecfans.com
	供应链服务 PCB/IC/PCBA
	江良华：lanhu@huaqiu.com
	投资合作
	曾海银：zenghaiyin@huaqiu.com
	社区合作
	刘勇：liuyong@huaqiu.com

	关注我们的微信
[image: 关注我们的微信]
	下载发烧友APP
[image: 下载发烧友APP]
	电子发烧友观察
[image: 电子发烧友观察]


[image: 华秋电子][image: 华秋电子][image: 华秋发烧友]
电子工程师社区


[image: 华秋电路]
1-32层PCB打样·中小批量


[image: 华秋商城]
元器件现货·全球代购·SmartBOM


[image: 华秋智造]
SMT贴片·PCBA加工


[image: NextPCB]
PCB Manufacturer


	华秋简介
	企业动态
	联系我们
	企业文化
	企业宣传片
	加入我们




版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司 
电子发烧友（电路图）湘公网安备 43011202000918 号电信与信息服务业务经营许可证：合字B2-20210191[image: 工商网监认证]工商网监
        湘ICP备2023018690号

